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Pracownia elektroniczna
Nr ¢w. |Temat ¢wiczenia Data Ocena Podpis
Badanie parametrow
| ch-k tranzystora
bipolarnego.
1. Zapozné sie z danymi katalogowymi tranzystora bipolarnego.
2. Wykorzystupc przyrad pomiarowy dokonarozpoznania tranzystora oraz pomiaru
wspotczynnika wzmochienia gfowegop i napk¢ progowych zczy p-n.
3. Narysowa schemat i zestawuktad pomiarowy.

4. Wykona pomiary umaliwiajace wykrelenie rodzin charakterystyk:

a) wyjsciowychlc =f (Ucg) dlalg = const

b) przegciowychlc =f (Ig) dla Uce = const

c) wejsciowychUgg =f (Ig) dla Ucg = const

S

rysujemy:lg = f(Ugg) dla Ucg = const
Na podstawie otrzymanych wynikow wykli€ chrakterystyki na papierze milimetrowym.
Korzystap¢ z charakterystyk wyznacéynetod, graficzry i obliczy¢ parametry ,h” :

h, = AI_C / wifnoggﬁlenr:g( h. = & / admitancja
2le = 22 - Fani
Al, /Uce =const pradowego * AU lg =const  wyjsciowa
h = AU g impedancja
Al Ug =const  wejsciowa

7. Przedstawd algorytm rozpoznawania nieznanego tranzystoralapatasne wnioski z

przeprowadzonegéwiczenia.

8. Pod& wykaz przyradow.




Charakterystykad = f (Ucg) Charakterystykacl= f (Ig) Charakterystyka gt = f (Ig)
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